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摘要(译)

本发明公开了硅基有机发光微显示像素单元版图结构，所述像素单元包
括存储电容、第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管和第
五晶体管，所述像素单元具有衬底，存储电容位于像素单元的左上方，
衬底位于存储电容的右侧，第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第
四晶体管和第五晶体管位于存储电容和衬底下方。本发明通过两层金属
线分别在横竖方向布置合适的信号线，从而使整个像素阵列能很好的配
合行列扫描电路以及满足数据信号电压的输入，结构紧凑,能满足微显示
对像素单位大小的要求，并且易于像素阵列的形成。
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